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(57) Спосіб виготовлення варисторів на основі
дрібних природних алмазів, який відрізняється
тим, що варистори виготовляють із порошку дріб-
них природних алмазів дисперсністю 10 - 20мкм
без будь-якої попередньої ообробки і без зв'язую-
чої речовини, пресують у диски при кімнатній тем-
пературі і тиску 6 ГПа, а потім при цьому тиску
обпікають їх при температурі 1773 К

Винахід відноситься до електроніки і електро-
нної техніки, зокрема до засобів одержання варис-
торів, використовуваних для захисту від перенап-
руг елементів і пристроїв радіоелектронної і елек-
тротехнічної апаратури від комутаційних перенап-
руг у низьковольтних колах силової електроніки і
електричних мереж низької напруги

Відомий спосіб виготовлення варисторів на
основі карбіду кремнію (SiC) з органічною зв'зкою
[1] У якості зв'язуючої компоненти у порошок SiC
вводять дрібнодисперсну терефталеву смолу і
гліцерин і т ін

Недоліком цього способу є використання зв'я-
зуючих речовин, які погіршують теплові характе-
ристики варисторів за рахунок різних коефіцієнтів
теплопровідності робочої речовини і зв'язуючої
компоненти, яка заповнює міжкристалічний прос-
тір, що призводить до перегріву пристроїв і їх не-
стабильної роботи, більш швидкому старінню і
виходу пристроїв із ладу Такі варистори не задо-
вольняють підвищеним вимогам сучасної електро-
ніки

НА ОСНОВІ ВИНАХОДУ ПОСТАВЛЕНА ЗА-
ДАЧА зменшення старіння і підвищення теплопро-
відності і стабільності електричних параметрів
варисторів на основі дрібних (відносно дешевих)
природних алмазів без застосування яких-небудь
зв'язуючих матеріалів

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА вирішується в такий
спосіб При виготовленні варисторів використову-
ються в якості робочого матеріалу дрібні (10 -ь
20мкм) природні алмази без зв'язуючих речовин,

тобто відходи алмазних порошків, одержуваних
при ювелірній обробці алмазів або при інших тех-
нологіях Це є основною ВІДМІННІСТЮ від [1]

Запропонований спосіб здійснюється наступ-
ним Указані дрібнокристалічні алмазні порошки
попередньо пресують при кімнатній температурі
тиском бГПа в шайби діаметром 10 -ь 20мм і тов-
щиною 2 -ь Змм Потім ЦІ шайби при вказаному
тиску нагрівають до температури 1773К, при дії
котрої спресований порошок спікається в МОНОЛІТНІ
МІЦНІ шайби з високою теплопровідністю 900 +
1000Вт/(м К), що сприяє ефективному відводу
тепла від робочої зони варистора

Поверхня отриманих алмазних шайб відмива-
ють від відкладення графітового нальоту в кипля-
чій кислоті НСІО4 при температурі 41ЗК

Потім торцеві поверхні шайб полірують алма-
зною пастою, наносять на них срібну пасту і випа-
люють при температурі 873К

При пластичній деформації під час спікання
алмаз-ізолятор переходить у алмаз-напівпровід-
ник з високою провідністю [2], що дозволило оде-
ржати низковольтні варистори з великим коефіціє-
нтом НЄЛІНІЙНОСТІ
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